
Ô²ÇÈÊÀ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â 

Äîìàøíÿ ðîçðàõóíêîâà ðîáîòà ¹ 2 

Ìåòà: âèçíà÷åííÿ âïëèâó òåìïåðàòóðè íà ïðîâ³äí³ñòü íå âèðîäæåíèõ íàï³âïðîâ³äíèê³â 

÷åðåç çì³íó êîíöåíòðàö³¿ (ï. 1) òà ÷åðåç çì³íó ðóõëèâîñò³ (ï. 2, 3) 

 1. Äëÿ äàíîãî íàï³âïðîâ³äíèêà, à) ââàæàþ÷è éîãî çà âëàñíèé, á) äëÿ çàäàíî¿ 
êîíöåíòðàö³¿ äîì³øêè, ðîçðàõóâàòè çàëåæíîñò³ êîíöåíòðàö³¿ åëåêòðîí³â ³ ä³ðîê ³ åíåðã³¿ 
Ôåðì³ â³ä òåìïåðàòóðè. Êîíöåíòðàö³éí³ çàëåæíîñò³ äëÿ âëàñíîãî ³ äîì³øêîâîãî 
íàï³âïðîâ³äíèê³â ïîáóäóâàòè íà îäíîìó ãðàô³êó, ÿêèé ïðåäñòàâèòè â ïðèðîäíèõ ³ 
ñïðÿìëÿþ÷èõ êîîðäèíàòàõ. Ãðàô³ê Åô(Ò) ïðåäñòàâèòè íà òë³ åíåðãåòè÷íî¿ ä³àãðàìè 
íàï³âïðîâ³äíèêà. Ó âèñíîâêàõ çàô³êñóâàòè ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíêó ïðè ê³ìíàòí³é 
òåìïåðàòóð³. 

 2. Àíàë³çóþ÷è âèäè ðîçñ³þâàííÿ, ðîçðàõóâàòè ÷àñè ðåëàêñàö³¿ ³ìïóëüñó äëÿ 
êîæíîãî ç íèõ òà ïîáóäóâàòè òåìïåðàòóðíó çàëåæí³ñòü ðóõëèâîñò³ äëÿ çàäàíîãî 
íàï³âïðîâ³äíèêà. 

 3. Çà ðåçóëüòàòàìè ï.ï. 1 òà 2 ïîáóäóâàòè òåìïåðàòóðíó çàëåæí³ñòü ïèòîìî¿ 
åëåêòðîïðîâ³äíîñò³. Ïîð³âíÿòè îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ç íàâåäåíèìè íà ñàéò³ 
http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond 

 

¹ âàð³àíòó 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

íàï³âïðîâ³äíèê n-GaAs n-Si p-Si n-Ge p-Ge 

êîíöåíòð. äîì³øêè, ì
–3

 10
22
 10

23
 10

20
 10

23
 10

20
 10

23
 10

20
 10

23
 10

20
 10

23
 

åíåðã³ÿ ³îí³çàö³¿, åÂ 0,005 0,05 0,01 

md*/mñ* 0,1/0 056 1,08/0,26 0,56/0,12 

mpd*/m 0,5 0,56 0,36 

ðóõëèâ³ñòü åëåêòðîí³â, 

ì
2
/Â.ñ 

0,86 0,13 0,40 

ðóõëèâ³ñòü ä³ðîê, ì
2
/Â.ñ 0,04 0,05 0,19 

 


